Si-npn-Leistungsschalttransistoren im Metallgehiiuse

S0 ’Grunzwerte | Kennwerle bei Tj =23 °C RBau-
i PotVerx | Veeo | e | Tem| T UepsadlVnrsat 8 'c ¢+ g tp berlei lgi ij'c form
i Uepne max  (max max max
(W) | (V) (V) [(A) @A) JEC] W W (A [ ] fws) | (A [A) (A | (K/W)
SU 1600 12,51 1500%] 00 | 3.0 | 7,5 ) 115 | 5,0 | 1.3 4,5 |30 | L0 4,5 |1,8 |1,8 | 1,8
SU 161 |10 | 1500*%; 700 | 2,5 | 3,0 [ W15 | 5.0 | 1,d L0 (1,0 | L0 2,0 |0,8 (1,6 | 2,0
SU 167 100 | 800 35 |10 |15 | 150 | 4.3 | 2,1 8,0 12,5 | 1.0 8,0 (2,6 (2,5 [ 1,25
14 IEEr 1o | 1000 | 400 |10 [ 15 f 150 3.3 | 2,2 g0 §2,5 | 1,0 B,0 (2,5 (2,5 | 1.5
SU 186 150 | 160 125 |15 |20 [200] 1,5 | 2.0 5,0 10,5 | 1,0 | 5.0 (0.5 {10 | LIT
54U 1831 1a0 | 250 20 15 20 200 [ 1,6 2,0 8.0 ju,8 [ 8,0 (0.8 |1.8 1,19 | 43
SU 188 150 | 300 200 20 25 200 1,5 | 2,0 10,0 | 1,25 | 0,7 10,0 41,25 |2,5 1,17
SU 189{ 175 | 830 400 15 i i 1,5 | 1,8 0.0 | 2,4 0,8 tﬂ.lhl'E,Ll 2.0 1.1
SU 1900175 | tooo | 450 |15 |30 [ 200 | 1.5 | 1.6 B 1,6 | 0,8 8,0 |1.6 1.6 | 1.0
St 191 150 | 120 a0 | 2% |30 | 2 |
SU 192 150 | 160 125 |20 | % w12 |40 15,0 | 1,5 | D.B 15,0115 [1.5 | LT
SU 193] 150 | 300 250 13 n 200 0,9 2,0 10,0 11,0 0.8 10.001,0 11,0 1,17
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